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Objetivos

A estimagao de parametros de painéis
fotovoltaicos € de grande importancia para
rastrear o maximo ponto de poténcia e
conhecer o desempenho de sistemas
fotovoltaicos. Alguns pardmetros podem ser
determinados a partir das folhas de fabricante,
mas apenas para condi¢cdes de teste padréo
(STC). Assim, o objetivo deste trabalho & de
estimar cinco parémetros (a, Isc, Voc, Rp, Rs)
de um modelo de painel fotovoltaico por médio
do método Heuristico denominado MVMO
(Meam- Variance Mapping Optimiation) [2] a
partir de medidas de diferentes pontos de
operagdo. O modelo utilizado é o ISDM
“Modelo de Um Diodo Melhorado” [1] como
mostra a Fig. 1.
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Figura 1: Circuito do modelo de um diodo melhorado

Métodos e Procedimentos

Foi simulado um modelo de painel fotovoltaico
no Simulink, do MATLAB®, para obter-se as
medidas para entrada e saida do modelo.
Depois foi implementado o modelo fotovoltaico
e foi desenvolvido o método de estimagao
MVMO para estimar os 5 parémetros do
modelo. O método MVMO foi escolhido por
apresentar melhor desempenho comparado
com métodos tradicionais como algoritmos
genéticos e enxame de particulas para
pequenas populagdes. Toda a programagao do
método de estimacéo foi feito em cddigo script
do Matlab para uma futura implementagéo em
um software comercial.

Resultados

Utilizando-se diferentes valores “Numero de
Individuos” no MVMO, constatou-se que
utilizando 150 individuos, foi obtido o menor
erro. Na Fig. 2 mostra-se a fungéo de erro, J(p)
(aptidao) e a convergéncia dos parametros
para uma populacao dada.
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Figura 2: Convergéncia dos parametros do modelo
Conclusodes

Os cinco parédmetros do modelo IDSM foram
estimados  satisfatoriamente pelo método
MVMO. Os erro de estimagao foi pequeno. Em
trabalhos futuros, os parémetros do modelo
serdo validados usando medidas reais de um
sistema fotovoltaico real instalado no
departamento de Engenharia Elétrica e
Computagéo da USP.
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